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Juz w 2013 roku do sklepow majg trafié¢ pierwsze chipy
zbudowane na memrystorach. Zastgpig one uktady flash i
wyznaczg poczatek rewolucji na rynku uktadéw pamieci.

Stan Williams z HP, wspo6ttwdérca memrystora, wystepujgc podczas
International Electronic Forum 2011 stwierdzit, ze w ciggu 18
miesiecy jego firma rozpocznie sprzedaz kos$ci, ktdére zastagpig
flash. Na tym jednak nie koniec.

,By¢ moze w 2014, a na pewno w 2015 stworzymy konkurencje dla
DRAM, a p6zniej zastapimy SRAM” — powiedziat Williams.

,0 zastgpieniu flasha juz zdecydowalismy. Teraz pracujemy nad
DRAM i sadzimy, ze nowe uktady beda zuzywaty na kazdy bit o
dwa rzedy wielkosSci mniej energii potrzebnej do przetgczania
uktadu” — doda*. Opracowana przez HP technologia pozwala na
umieszczenie uktadu pamieci bezposSrednio na procesorze. Dzieki
temu dane w ogéle nie opuszczaja uktadu scalonego. ,To
oznacza, ze otrzymujemy poprawe szybko$ci dziatania
odpowiadajgcg 20 latom obowigzywania Prawa Moore’a” -
stwierdzit Williams. Dodat* przy tym, ze mozliwe jest
umieszczanie dowolnej liczby warstw podzespotdéw o grubosSci 5
nanometrow kazda. W jednej takiej warstwie moze znalezl sie
nawet 500 miliardéw memrystoroéw.

Przedstawiciel HP zapowiada wielkie zmiany na rynku. ,Jestesmy
najwiekszym na Swiecie kupcem pamieci DRAM i drugim co do
wielkosci nabywcg uktadow flash. Chcemy catkowicie
przeorganizowac¢ nasz %tancuch dostaw. Mamy zamiar licencjonowad
naszg technologie kazdemu chetnemu. Jednak trzeba bedzie
poczeka¢ w kolejce. Bardzo wiele o0s6b jest tym
zainteresowanych. Zdecydowalismy sie na taki krok, gdyz,
szczerze mowigc, nie widzimy zbyt wielu innowacji na tym
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rynku” — zapowiedziat.

Memrystor zwany jest inaczej opornikiem pamieci. Zapamietuje
on skad i ile informacji przeptywa, sam usprawnia swoje
dziatanie tak, by przeptyw byt jak najbardziej wydajny.
Potrafi tez zmieniad opornos$¢ w zalezno$ci od wartosci i
kierunku przytozonego napiecia. Zapamietuje rdéwniez opornosc
po odtgczeniu zasilania. Dzieki tym wtasciwosciom pojedynczy
memrystor moze dziata¢ jak wiele (od 7 do 12) tranzystoroéw,
pozwoli tez na skonstruowanie mniejszej, tanszej, szybszej i
bardziej energooszczednej pamieci flash. Niewykluczone, ze
memrystory pozwolg réwniez na zrewolucjonizowanie rynku
uktadéw FPGA — czyli programowalnych uktadow scalonych, ktore
na biezgco mozna dostosowywa¢ do zadan, ktdére maja wykonacl.
FPGA s3 niezwykle drogie, duze i powolne. By¢ moze dzieki
memrystorom pozbedziemy sie ich wad, a zachowamy zalety.

Jakby jeszcze tego byto mato badacze z HP stwierdzili, ze
memrystory sa bardziej przydatne niz przypuszczano. Okaza%o
sie bowiem, Ze sg one w stanie nie tylko zapamietywad dane,
ale réwniez przeprowadza¢ obliczenia. To z kolei oznacza, ze
zamiast budowaé¢ osobne procesory mozliwe bedzie wykonywanie
obliczen przez same ko$ci pamieci.
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